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W ciągu ostatnich kilku lat kesterytowe ogniwa fotowoltaiczne na bazie Cu2ZnSn(SxSe1-x)4 przyciągają 

wiele uwagi ze względu na wzrastającą sprawność konwersji światła na prąd elektryczny. Obecnie 

światowym pionierem wydajnościowych absorberów ogniw fotowoltaicznych jest chalkopiryt 

CuInxGa1-xSe2, który osiąga nawet 21,7% [1] konwersji energii. Jednakże produkcja tego typu ogniw 

fotowoltaicznych na skalę przemysłową jest ograniczona ze względu na niedobór indu i wzrost jego 

ceny, który wynika z wysokiego zapotrzebowania przemysłu elektronicznego. Kesteryt stanowi 

obiecującą alternatywę dla chalkopirytu poprzez zastąpienie rzadkiego metalu indu szeroko dostępnymi 

i tańszymi surowcami jakimi są cyna i cynk. Wydajność konwersji energii kesterytowych ogniw 

fotowoltaicznych opartych na Cu2ZnSn(S,Se4)4 osiąga obecnie nawet 12,6% [2]. Ponadto kesteryt 

posiada wysoki współczynnik absorpcji 104 cm-1 oraz przerwę energetyczną będącą w zakresie 1,0 do 

1,5 eV, dlatego jest rozważany do zastosowań w układach fotowoltaicznych. O parametrach, które 

charakteryzują ogniwa decyduje wiele czynników związanych przede wszystkim z typem 

przewodnictwa materiału oraz morfologią warstw aktywnych ogniw wynikającą z metody oraz 

warunków ich wytwarzania [3]. 

Nasze prace eksperymentalne obejmowały wytworzenie cienkowarstwowych kesterytowych ogniw 

słonecznych metodą wylewania warstwy z roztworu na wirujące podłoże  

z zastosowaniem komercyjnie znanych materiałów takich jak poli(3-heksylotiofenu) i estru 

metylowego [6,6]-fenylo-C61-kwasu masłowego. W badaniach skupiono się również na 

scharakteryzowaniu ogniw i porównaniu wpływu ich procesu wytwarzania w różnych 

rozpuszczalnikach na parametry ich pracy.  
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